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Měření kmitočtové charakteristiky na tranzistorovém zesilovači

ZADÁNÍ:

Změřte kmitočtovou charakteristiku jednotranzistorového zesilovače se zpětnou vazbou a určete jeho kmitočtový rozsah.

SCHÉMA:
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C1, C3 = 100nF, C2 = 1 nF, RB2 = 20 kohm, RB3 = 10 kohm, RC = 5 kohm, RE = 1 kohm,

POSTUP MĚŘENÍ:

Nejdříve ověříme činnost zesilovače v základním zapojení. Osciloskop přechodně připojíme stejnosměrně (před C3). Pracovní bod nastavujeme dekádou RB1 do třídy A, tak aby nastala symetrická limitace, pak obnovíme zapojení dle schématu a měříme kmitočtovou charakteristiku tak, že frekvenci generátoru měníme podle hodnot v tabulce a pro výpočet zisku

· dB využijeme schopnost multimetru měřit přímo v dB nebo vztah au=20log(U2/U1). Napětí generátoru (U1) nastavíme asi 100 mV. Dolní a horní mezní frekvenci fD a fH určíme z grafu pro pokles 3 dB proti středu pásma.

TABULKA:

	f (Hz)
	au (dB)

	10
	

	20
	

	50
	

	100
	

	200
	

	500
	

	1000
	

	2000
	

	5000
	

	10000
	

	20000
	

	50000
	

	100000
	


GRAFICKÉ ŘEŠENÍ MEZNÍCH FREKVENCÍ KMITOČTOVÉHO ROZSAHU:

(viz červené objekty na obrázku)
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VÝSLEDKY MĚRENÍ:

Graf naměřené kmitočtové charakteristiky s logaritmickou osou frekvence a z grafu odečtené hodnoty fD a fH uvedené v závěru.
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